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摘要(译)

本发明公开了一种薄膜晶体管液晶显示器像素结构，包括玻璃基板、栅
线、栅电极等部分，其中栅电极和栅线上依次为第一绝缘层、有源层和
掺杂层；栅电极与其上方的第一绝缘层、有源层和掺杂层共同形成栅小
岛；第二绝缘层覆盖在玻璃基板、栅线及栅小岛周边部位；源电极及数
据线呈一体位于第二绝缘层上方且下方同时有像素电极材料层，源电极
在栅小岛周边位置与栅电极上的掺杂层相连；像素电极位于第二绝缘层
上方；漏电极一端同栅电极上的掺杂层相连，另一端搭接在像素电极
上。本发明同时公开一种薄膜晶体管液晶显示器像素结构制造方法。本
发明利用三次光刻掩模版形成薄膜晶体管的方法，节约了阵列工艺的成
本和占机时间，提高了产能。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/3f675e84-68c3-495e-bee8-c71bd01575d0
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039054531/publication/CN100449392C?q=CN100449392C
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN100449392C

